
!કાર વણ'ન

પે+સવ બા# પાવર 'વના નૈસ+ગ- ક ક/વે1નનાે ઉપયાેગ કરે છે

અે./વ ફેન અથવા 8લ:;ડ કૂ8લ> ગનાે સમાવેશ કરે છે

રે0ડયલ સેAરથી રેCડયલ પેટનEમાં ગાેઠવાયેલા CફH

4પન-0ફન વધુ સપાટી KેLફળ માટે Nપન અથવા રાેડનાે ઉપયાેગ કરે છે

અે6ટ8 ડેડ અાકારવાળા ડાય Oારા અેPુNમCનયમને ફાેસE કરીને બનાવવામાં અાવે છે

તાપમાન વધે છે

કલેRર કરંટ વધે છે

પાવર Cડસીપેશન વધે છે
Cડવાઇસ 
નાશ

!9ન 1(અ) [3 ગુણ]  
હીટ +સ> ક શું છે. તેના !કારાેની યાદી અાપા.ે

જવાબ:
હીટ +સ> ક અે અેક પે+સવ Cડવાઈસ છે જ ેઇલેRWાેCનક કાેXાેનA્સમાંથી ગરમી શાેષે અને ફેલાવે છે જથેી અાેવરહીCટ>ગ અટકાવી શકાય.

કાેFક: હીટ +સ> કના !કારાે

મેમરી ટH ીક: "PAPER" (Passive, Active, Pin-fin, Extruded, Radial)

!9ન 1(બ) [4 ગુણ]  
નીચેનાને JાKાLયત કરાે: 1. થમ'લ રનઅવે 2. થમ'લ NેબીOલટી.

જવાબ:

થમ'લ રનઅવે: 
[-\Cરત 'વનાશક ]C^યા _ાં વધતા તાપમાન કરંટ ]વાહમા ંવધારા ેકરે છે, જ ેવધ ુતાપમાન વધારે છે, જ ેટW ા:`aરને નુકસાન પહાbચાડી શકે 
છે.

થમ'લ NેબીOલટી:
તાપમાન ફેરફારાે છતાં :dર અાેપરેશન eળવવા માટે ટW ા:`aર સCક- ટની Kમતા, જ ેથમEલ રનઅવેને અટકાવ ેછે.

અાકૃQત: થમ'લ રનઅવ ે!0Rયા

 

મેમરી ટH ીક: "RISE" (Runaway Is Self-Escalating)
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+VCC

R1 Base

R2

Ground

Transistor

Emitter

Collector

RC

RE

IC = VCC/RC at VCE = 0 Q-
point

VCE = VCC at IC = 
0

!9ન 1(ક) [7 ગુણ]  
વાેSેજ 0ડવાઈડર બાયસને Qવગતવાર સમUવા.ે

જવાબ:
વાેfેજ Cડવાઈડર બાયસ અે અેક સામાg ટW ા:`aર બાય+સ> ગ ટેકCનક છે જ ે:dર અાેપરેશન ]દાન કરે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

વાેSેજ 0ડવાઈડર નેટવક' : R1 અને R2 અેક Cનijત બેઝ વાેfેજ dાNપત કરે છે

XYર Q-પાેઈZ: તાપમાન વેCરઅેશન છતા ંઅાેપરેCટ>ગ પાેઈAને eળવે છે

વધુ સારી XYરતા: Cફl બાયસની તુલનામા ંઉm :dરતા ફેRર

\-અેડજ]N> ગ: બેઝ કરંટ અાપાેઅાપ તાપમાન ફેરફારાેનાે સામનાે કરવા માટે અેડજa થાય છે

મેમરી ટH ીક: "VSST" (Voltage divider, Stable, Self-adjusting, Temperature resistant)

!9ન 1(ક) OR [7 ગુણ]  
ડી.સી. લાેડ લાઈનને Qવગતવાર સમUવાે.

જવાબ:
DC લાેડ લાઈન અ ેટW ા:`aર બાયસ કંડીશHના 'વnલેષણ માટેની pાCફકલ પq'ત છે.

અાકૃQત: ટH ા^_Nર કેરે/0ર]Nક કવ' પર DC લાેડ લાઈન

 

JાKા: અાપેલી સCક- ટ માટે તમામ સંભ'વત અાેપરેCટ>ગ પાેઇA્સ દશાEવતી pાCફકલ લાઈન

અે`પાેઈZ: (0, VCC/RC) અને (VCC, 0) IC-VCE sેન પર

Q-પાેઈZ: લાેડ લાઈન અન ેટW ા:`aર કેરેRCરtaક કવEના છેદuબ> દુ

સમીકરણ: IC = (VCC - VCE)/RC

મેમરી ટH ીક: "QECC" (Q-point Exists where Collector Current meets characteristics)

!9ન 2(અ) [3 ગુણ]
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XYQત રીજન બેઝ કરંટ કલે/ર કરંટ VCE

OFF કટ-અાેફ IB ≈ 0 IC ≈ 0 VCE ≈ VCC

ON સેચુરેશન IB > IB(sat) IC ≈ IC(sat) VCE ≈ 0.2V

Transistor

Inductor

C1

C2

RE

Ground

RC

+VCC

!9ન 2(અ) [3 ગુણ]  
ટH ા^_Nર \ીચ તરીકે કેવી રીત ેકામ કરે છે તે સમUવાે.

જવાબ:
ટW ા:`aર v[ચ સેચુરેશન (ON) અથવા કટ-અાેફ (OFF) રીજનમાં કામ કરે છે.

કાેFક: ટH ા^_Nર b\ચ અાેપરેશન

મેમરી ટH ીક: "COS" (Cutoff Off, Saturation on)

!9ન 2(બ) [4 ગુણ]  
કાેલપીટ અાેસીલેટર દાેરા ેઅન ેસમUવાે.

જવાબ:
કાેલપીટ અાેસીલેટર અ ેLC અાેસીલેટર છે જ ેફીડબેક માટે કેપે+સCટવ વાેfેજ Cડવાઈડરનાે ઉપયાેગ કરે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

ફીડબેક: કેપે+સCટવ વાેfેજ Cડવાઈડર (C1, C2) Oારા ]દાન કરવામાં અાવે છે

રેઝાેનZ 0cdeી: f = 1/(2π√(L×C)), _ાં C = (C1×C2)/(C1+C2)
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Input C1 Base1 Transistor1

Emitter1

Ground

Collector1

RC1

+VCC

Coupling 
Capacitor

Base2 Transistor2 Emitter2

Collector2

RC2

Output Capacitor Output

Low Frequency Drop Mid Frequency Flat High Frequency 
Drop

અાે+સલેશન: CરજનરેCટવ ફીડબેક Oારા eળવી રાખ ેછે

ફેઝ +શf: લૂપની અાસપાસ 360°

મેમરી ટH ીક: "CFPO" (Capacitive Feedback Produces Oscillations)

!9ન 2(ક) [7 ગુણ]  
ટુ Nેજ RC કપg અેhiીફાયરના ે0cdeી 0રjાેe સ0કV ટ ડાયાWામ સાથ ેસમUવાે.

જવાબ:
બે-aેજ RC કપx અેિzsફાયર બે અેિzsફાયર aેજને RC કપ8લ> ગ સાથે eેડે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

0cdeી 0રjાેe:

 

લા ે0cdeી: કપ8લ> ગ કેપે+સટર ઇtXડHન ેકારણે ગેઇન ઘટે છે

Qમડ 0cdeી: મહ|મ }લેટ ગેઇન રીiજયન (બે~'વડ્થ)

હાઇ 0cdeી: ટW ા:`aર કેપે+સટH ઇફેR્સન ેકારણે ગેઇન ઘટે છે

અાેવરઅાેલ ગેઇન: ���ગત aેજ ગેઇનના ેગુણાકાર

મેમરી ટH ીક: "LMH" (Low drops, Mid flat, High drops)

!9ન 2(અ) OR [3 ગુણ]  
હાટ'લી અાે+સલેટરનું સ0કV ટ ડાયાWામ દાેરા.ે

જવાબ:

હાટ'લી અાે+સલેટરનું સ0કV ટ ડાયાWામ:
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Transistor

L1 L2

Capacitor

RE Ground

RC +VCC

!કાર કlmગરેશન પેરામીટસ' પર અસર

વાેSેજ સીરીઝ અાઉટપુટ વાેfેજ ઇનપુટમા ંસીરીઝમાં ફીડ થાય છે ઇનપુટ ઇXેડHમાં વધારા,ે CડaાેશEનમાં ઘટાડાે

વાેSેજ શZ અાઉટપુટ વાેfેજ ઇનપુટમા ંપેરેલલમાં ફીડ થાય છે ઇનપુટ ઇXેડHમાં ઘટાડાે, બે~'વડ્થમાં વધારાે

કરંટ સીરીઝ અાઉટપુટ કરંટ ઇનપુટમા ંસીરીઝમાં ફીડ થાય છે અાઉટપુટ ઇXેડHમાં વધારાે, કરંટ ગેઇનને :dર કરે છે

કરંટ શZ અાઉટપુટ કરંટ ઇનપુટમા ંપેરેલલમાં ફીડ થાય છે અાઉટપુટ ઇXેડHમાં ઘટાડાે, વાેfેજ ગેઇનને :dર કરે છે

 

મેમરી ટH ીક: "ITLC" (Inductor Tapped for LC Circuit)

!9ન 2(બ) OR [4 ગુણ]  
QવQવધ !કારના નેગેટીવ ફીડબેકનુ ંOલN બનાવા.ે

જવાબ:

કાેFક: નેગે0ટવ ફીડબેકના !કારાે

મેમરી ટH ીક: "VSCS" (Voltage Series, Current Shunt)

!9ન 2(ક) OR [7 ગુણ]  
નેગે0ટવ ફીડબેક અેhiીફાયરના ફાયદાઅાેની યાદી બનાવા ેઅને વાેSેજ સીરીઝ નેગે0ટવ ફીડબેકન ેQવગતવાર સમUવાે.

જવાબ:

નેગે0ટવ ફીડબેકના ફાયદાઅાે:

કાેXાેનA વેCરઅેશન સામે ગેઇન :dર કરે છે

CડaાેશEન અને નાેઇઝમા ંઘટાડાે

બે~'વડ્થમાં વધારાે
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Input Summing Point

Amplifier 
A

Output

Feedback Network β

Anode Collector 
PNP

Emitter NPN Kathode

Emitter PNP Base NPN

Base PNP Collector 
NPN

Gate

ઇનપુટ/અાઉટપુટ ઇXેડHમાં ફેરફાર કરે છે

8લCનયાCરટીમાં સુધારાે

વાેSેજ સીરીઝ નેગે0ટવ ફીડબેક:

 

કlmગરેશન: અાઉટપુટ વાેfેજ સેXલ કરવામાં અાવે છે, ઇનપુટમા ંસીરીઝમાં ફીડ બેક કરવામાં અાવે છે

nાેઝ્ડ-લૂપ ગેઇન: ACL = A/(1+Aβ), _ાં A અાેપન-લૂપ ગેઇન છે અને β ફીડબેક �ે1ન છે

ઇનપુટ ઇqેડe: ફેRર (1+Aβ) Oારા વધે છે

અાઉટપુટ ઇqેડe: ફેRર (1+Aβ) Oારા ઘટે છે

મેમરી ટH ીક: "SIGO" (Stable gain, Increased input impedance, Gain reduction, Output impedance reduction)

!9ન 3(અ) [3 ગુણ]  
બે ટH ા^_Nર અેનેલાેsનાે ઉપયાેગ કરીન ેSCRની સ0કV ટ દાેરા.ે

જવાબ:

SCRનું બે ટH ા^_Nર અેનેલાેs:

 

મેમરી ટH ીક: "PNPNPN" (PNP and NPN structure)

!9ન 3(બ) [4 ગુણ]  
SCR ના નેચરલ કtુટેશન સ0કV ટ દાેરી ને સમUવાે.

જવાબ:
નેચરલ ક�ુટેશન �ારે થાય છે _ારે SCR કરંટ કુદરતી રીતે હાે�x> ગ કરંટથી નીચે પડે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:
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AC 
Source

SCR

Load

AC 
Source

TRIAC

Fan Motor

DIAC

Gate

R

C

Potentiometer

 

કરંટ વેવફાેમ':

JાKા: કરંટ હાે�x> ગ કરંટથી નીચ ેપડે �ારે SCR અાપાેઅાપ બંધ થાય છે

AC સ0કV ટ: દરેક પાે+ઝCટવ હાફ-સાયકલના અંતે કુદરતી રીતે થાય છે

ઝીરાે Rાે+સ> ગ: AC વાેfેજ શૂg ^ાેસ કરે �ારે SCR બંધ થાય છે

કાેઈ બાu સ0કV ટ નથી: ટનE-અાેફ માટે કાેઈ વધારાના કાેXાેનAની જ�ર નથી

મેમરી ટH ીક: "NAZC" (Natural At Zero Crossing)

!9ન 3(ક) [7 ગુણ]  
ટH ાયાકનાે ઉપયાેગ પંખાના રેwયુલેટર તરીકે અને અેસી પાવર માટે અાેન-અાેફ કંટH ાેલ તરીકે કેવી રીતે થઈ શકે છે તે સમUવા.ે

જવાબ:
TRIAC અ ેબાયડાયરે1નલ Cડવાઇસ છે જ ેAC પાવર કંટW ાેલ અે�sકેશન માટે અાદશE છે.

TRIAC ફેન રેwયુલેટર સ0કV ટ:

 

TRIAC અાેન-અાેફ કંટH ાેલ:

       ┌───┐     ┌───┐
       │   │     │   │
───────┘   └─────┘   └─────
  SCR OFF    SCR OFF
       SCR ON    SCR ON
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AC 
Source

TRIAC

AC 
Load

Switch

Gate

Resistor

 

ફેન રેwયુલેશન: ફેઝ કંટW ાેલ ટેકCનક ફેનમા ંપાવર વેરી કરે છે

પાેટેxyયાેમીટર: TRIACનાે ફાયCર>ગ અbગલ અેડજa કરે છે

અાેન-અાેફ કંટH ાેલ: સરળ v[ચ TRIAC ગેટને CટWગર કરે છે

બાયડાયરેzનલ: બંને હાફ-સાયકલમા ંકરંટ કંટW ાેલ કરે છે

મેમરી ટH ીક: "FPOB" (Fan Power is controlled by Phase angle in both directions)

!9ન 3(અ) OR [3 ગુણ]  
અેસ.સી.અાર, ડાયાક અને ટH ાયાક ના +સ{ાેલ દાેરા.ે

જવાબ:

થાઇ0રNરના +સ{ાેલ:

મેમરી ટH ીક: "SDT" (SCR has gate on one side, DIAC has none, TRIAC has gate in middle)

!9ન 3(બ) OR [4 ગુણ]  
અેસ.સી.અાર નુ ગેટ ટH ીગર|ગ સ0કV ટ દાેરી ને સમUવાે.

જવાબ:
ગેટ CટWગCર>ગ અે SCRન ેચાલુ કરવાની સાૈથી સામાg પq'ત છે.

    SCR            DIAC           TRIAC
    
    A              
    |              
   ┌┴┐            ┌─┐            ┌─┐
   │ │            │ │            │ │
   └┬┘            └─┘            └─┘
    │              |              |
    │              |              |
    G─┐            |              G─┐
      │            |                │
    K |            |                |
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AC 
Source

SCR

Load

Resistor GateSwitch

Battery

Anode P-layer N-layer

P-layer N-layer Kathode

Gate

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

+સ}ાંત: ગેટ અને કેથાેડ વmે પાે+ઝCટવ વાેfેજ અેsાય કરવું

કરંટ જ~0રયાત: નાનાે ગેટ કરંટ માેટા અેનાેડ કરંટને CટWગર કરે છે

લેlચ> ગ: અેકવાર CટWગર થયા પછી, ગેટ +સ�લ દૂર કરવામાં અાવે તાે પણ SCR ચાલુ રહે છે

ટન'-અાેફ: અેનાેડ કરંટને હાે�x> ગ કરંટથી નીચે ઘટાડવાની જ�ર પડે છે

મેમરી ટH ીક: "GPLT" (Gate Pulse Latches Thyristor)

!9ન 3(ક) OR [7 ગુણ]  
SCRનું કંNHકશન અને V-I લા��ણકતા દાેરા ેઅને V-I લા��ણકતા સમUવાે.

જવાબ:
SCR (+સ8લકાેન કંટW ાેx રે�Rફાયર) અે ચાર-લેયર PNPN સેNમક~Rર Cડવાઇસ છે.

SCR કંNHકશન:

 

V-I લા��ણકતા:

          I
          ↑
          │        ON State
          │       ┌────────
          │       │
          │       │
  Holding │       │
  current ├───────┤
          │       │
          │Forward│
          │breakover
          │voltage│
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V1 R1

Unsupported markdown: listV2 R2

V3 R3

Unsupported markdown: list Ground

Op-Amp Vout

Rf

ફાેરવડ'  �લાે0ક> ગ રીજન: �ેકઅાેવર વાેfેજ સુધી SCR NમCનમલ કરંટ ક~R કરે છે

ફાેરવડ'  ક`zન રીજન: CટWગCર>ગ પછી લાે-રે+ઝaH aેટ

0રવસ' �લાે0ક> ગ રીજન: CરવસE Cદશામાં કરંટન ે�લાેક કરે છે

ગેટ 0ટHગ0ર>ગ: �ેકઅાેવર વાેfેજને ઘટાડે છે, ટનE-અાેનને સરળ બનાવે છે

મેમરી ટH ીક: "FBRH" (Forward Blocking, Reverse blocking, Holding current)

!9ન 4(અ) [3 ગુણ]  
OP-AMP ને સQમ> ગ અેhiીફાયર તરીકે સમUવાે.

જવાબ:
સNમ> ગ અેિzsફાયર વેઇટેડ ગેઇન સાથ ેમ�fપલ ઇનપુટ +સ�� અેડ કરે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

ફંzન: ઇનપુટ વાેfેજનાે વેઇટેડ સમ અાઉટપુટ કરે છે

અાઉટપુટ સમીકરણ: Vout = -(V1×Rf/R1 + V2×Rf/R2 + V3×Rf/R3)

સમાન ભાર: _ારે R1 = R2 = R3, અાઉટપુટ સરળ સમ ગુણાકાર -Rf/R છે

વ�ુ'અલ Wાઉ`: ઈ/વCટ�ગ ઇનપુટ 0V પાેટે��યલ eળવે છે

મેમરી ટH ીક: "SWAP" (Sum Weighted And Proportional)

!9ન 4(બ) [4 ગુણ]  
નીચેના OP-AMP પેરામીટરન ેJાKાLયત કરા:ે 1. ઇનપુટ બાયસ કરંટ 2. CMRR

જવાબ:

          │       │
          └───────┴──────→ V
                   Reverse
                   breakdown
                   voltage
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પેરામીટર સામા� મૂ� મહ�

ઇનપુટ બાયસ કરંટ 20-200 nA હાઈ ઇtXડH સCક- ટ માટે અાેછંુ વધુ સારંુ

CMRR 80-120 dB નાેઇઝ Cરજ1ેન માટે વધુ સારંુ

+VCC

R

DIS

THR

C

Ground

RST VCC

TRIG

555 
Timer

GND

OUTPUT

Output

ઇનપુટ બાયસ કરંટ:
_ારે અાઉટપુટ શૂg હાેય �ારે બે ઇનપુટ ટNમ- નલમાં ]વાCહત થતા કરંટની સરેરાશ.

CMRR (કાેમન માેડ 0રજzેન રે+શયા)ે:
Cડફરે��યલ ગેઇનનાે કાેમન-માેડ ગેઇન સાથેના ેગુણાે|ર, જ ેદશાEવે છે કે અાેપ-અેX બંને ઇનપુટ માટે સામાg +સ�લન ેકેટલી સારી રીત ેCરજRે 
કરે છે.

કાેFક: અાેપ-અેq પેરામીટસ'

મેમરી ટH ીક: "BIC-CMR" (Bias Is Current, Common Mode Rejection)

!9ન 4(ક) [7 ગુણ]  
555 ટાઈમરનાે ઉપયાેગ કરીને માેનાેNેબલ મ�Sવાઇ�ેટર દાેરાે અન ેસમUવાે.

જવાબ:
માેનાેaેબલ મfીવાઇ�ેટર CટWગર થતાં પૂવECનધાECરત અવ�ધનાે અેક પ� જનરેટ કરે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:
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Input R1 -

+ Ground

Op-Amp Output

Rf

અાઉટપુટ વેવફાેમ':

અાેપરેશન: +સ> ગલ aેબલ aેટ (અાઉટપુટ LOW), CટWગર થતાં અdાયી �પે HIGH

પ� Qવડ્થ: T = 1.1 × R × C (સેક~)

0ટHગ0ર>ગ: TRIG Nપન (Nપન 2) પર ફાે8લ> ગ અેજ

ટાઇQમ> ગ કાેqાેનZ્સ: R અને C પ� અવ�ધ ન�ી કરે છે

મેમરી ટH ીક: "POST" (Pulse Output, Single Trigger)

!9ન 4(અ) OR [3 ગુણ]  
OP-AMP ના ઇ�વ0ટ� ગ અેhiીફાયરના ેસ0કV ટ ડાયાWામને દાેરાે.

જવાબ:

ઇ�વ0ટ� ગ અેિhiફાયર સ0કV ટ:

 

મેમરી ટH ીક: "IRON" (Inverting Requires One Negative input)

!9ન 4(બ) OR [4 ગુણ]  
નીચેના OP-AMP પેરામીટરન ેJાKાLયત કરા:ે 1. ઇનપુટ અાેફસેટ કરંટ 2. ��ુ રેટ

જવાબ:

ઇનપુટ અાેફસેટ કરંટ:
બે ઇનપુટ ટNમ- નલમાં ]વાCહત થતા કરંટ વmેના ેતફાવત.

��ુ રેટ:
અાઉટપુટ વાેfેજનાે સમય ]'ત અેકમ મહ|મ ફેરફાર દર, સામાg રીતે V/μs માં માપવામાં અાવે છે.

Trigger  ___┐      ____________
             │______│
             
Output   ____┌──────┐__________
              │      │
              T = 1.1RC
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પેરામીટર સામા� મૂ� મહ�

ઇનપુટ અાેફસેટ કરંટ 2-50 nA N]+સઝન અે�sકેશન માટે અાેછંુ વધુ સારંુ

�Pુ રેટ 0.5-20 V/μs હાઈ-C�;Hી અાેપરેશન માટે વધુ સારંુ

Input R1 -

+ Ground

Op-Amp Output

Rf

કાેFક: અાેપ-અેq પેરામીટસ'

મેમરી ટH ીક: "IOSR" (Input Offset and Slew Rate)

!9ન 4(ક) OR [7 ગુણ]  
અાૅપ-અેqન ેઇ�વ0ટ� ગ અેhiીફાયર તરીકે સમUવા ેઅન ેતેના વાેSેજ ગેઇનનુ ંસમીકરણ મેળવા.ે

જવાબ:
ઇ/વCટ�ગ અેિzsફાયર અેક ઇ/વટ�ડ અને અેિzsફાઇડ અાઉટપુટ +સ�લ ઉ�� કરે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

વાેSેજ ગેઇન ડે0રવેશન:

ગેઇન સમીકરણ: Vout/Vin = -Rf/R1

વ�ુ'અલ Wાઉ`: ઇ/વCટ�ગ ટNમ- નલ 0V પર eળવવામા ંઅાવે છે

ઇનપુટ ઇ�qડe: R1 ને સમાન

નેગે0ટવ ફીડબેક: :dરતા અને 8લCનયાCરટી ]દાન કરે છે

મેમરી ટH ીક: "GIVN" (Gain Is Negative, Virtual ground)

!9ન 5(અ) [3 ગુણ]  

નાેડ N (ઇ/વCટ�ગ ઇનપુટ) પર:
I1 + If = 0  (Cકરકાેફનાે કરંટ લાે Oારા)
(Vin - VN)/R1 + (Vout - VN)/Rf = 0

_ારે VN ≈ 0 (વ�ુEઅલ pાઉ~):
Vin/R1 + Vout/Rf = 0
Vout/Vin = -Rf/R1
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VCC

R-S FF

GND

Comparators

Threshold

Trigger

Output 
Stage

Output

Discharge

Reset

Voltage DividerControl

IC 555 નાે �લાેક ડાયાWામ દાેરા.ે

જવાબ:

IC 555નાે �લાેક ડાયાWામ:

 

મેમરી ટH ીક: "CVOT" (Comparators, Voltage divider, Output stage, Timer)

!9ન 5(બ) [4 ગુણ]  
વેઈન ��જ અાેસીલેટર તરીકે OP-AMPના ેસ0કV ટ ડાયાWામ દાેરાે.

જવાબ:

વેઈન ��જ અાેસીલેટર સ0કV ટ:
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Op-Amp

+ -

R

C

Ground

R

C in parallel with 
R

R3 R4

Output

Input 78XX/79XX Output

Ground

Input 
Cap Output Cap

 

મેમરી ટH ીક: "WPRC" (Wein Produces Resonant Circuit)

!9ન 5(ક) [7 ગુણ]  
QવQવધ !કારના 0ફ� અને વે0રયેબલ વાેSેજ રેwયુલેટર IC ની કામગીરી સમUવાે.

જવાબ:
વાેfેજ રે�યુલેટર IC ઇનપુટ અથવા લાેડ વેCરઅેશન છતાં :dર અાઉટપુટ વાેfેજ eળવે છે.

0ફ� વાેSેજ રેwયુલેટર:
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Input

LM317

OutputAdjust

R1 R2

Ground

Input 
Cap

Output Cap

વે0રઅેબલ વાેSેજ રેwયુલેટર:

 

0ફ� રેwયુલેટર: 78XX (પાે+ઝCટવ) અને 79XX (નેગેCટવ) સીરીઝ ચાે�સ વાેfેજ ]દાન કરે છે

વે0રઅેબલ રેwયુલેટર: LM317 (પાે+ઝCટવ) અને LM337 (નેગેCટવ) અેડજaેબલ અાઉટપુટની મંજૂરી અાપે છે

�ી-ટQમV નલ 0ડઝાઇન: ઇનપુટ, અાઉટપુટ અન ેpાઉ~/અેડજa ટNમ- નલ

LM317 માટે અાઉટપુટ સમીકરણ: Vout = 1.25V × (1 + R2/R1)

!ાેટેzન ફીચસ': શાેટE  સCક- ટ, થમEલ અાેવરલાેડ અને સેફ અેCરયા ]ાેટે1ન

મેમરી ટH ીક: "FAVOR" (Fixed And Variable Output Regulators)

!9ન 5(અ) OR [3 ગુણ]  
555 ટાઈમરનાે ઉપયાેગ કરીને અેNેબલ મ�Sવાઈ�ેટરનાે �લાેક ડાયાWામ દાેરાે.

જવાબ:

અેNેબલ મ�Sવાઇ�ેટર �લાેક ડાયાWામ:
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VCC R1 R2

Discharge

Threshold Capacitor

Ground

Trigger

Reset

555 
Timer

Output

VCC

GND

Solar Panel Blocking Diode Regulator IC

Battery

Charge 
Indicator

Ground

 

મેમરી ટH ીક: "FOFT" (Free-running Oscillator From Timer)

!9ન 5(બ) OR [4 ગુણ]  
સાૈર અાધા0રત બેટરી ચાજ'ર સ0કV ટ દાેરા ેઅને સમUવાે.

જવાબ:
સાેલર બેટરી ચાજEર સૂયE ઊeEને બેટરી ચાજE કરવા માટે �પાંતCરત કરે છે.

સ0કV ટ ડાયાWામ:

 

સાેલર પેનલ: સૂયE]કાશને DC વીજળીમાં �પાંતCરત કરે છે

�લાે0ક> ગ ડાયાેડ: રાLે પેનલ Oારા બેટરી Cડ�ાજEન ેઅટકાવે છે

રેwયુલેટર IC: ચાiજ�ગ વાેfેજ અને કરંટને Cનયં'Lત કરે છે

ચાજ' ઇ�`કેટર: ચાiજ�ગની :d'ત દશાEવ ેછે

!ાેટેzન: અાેવરચાજE અને CરવસE પાેલાCરટી ]ાેટે1ન

મેમરી ટH ીક: "SBRCP" (Solar, Blocking diode, Regulator, Charging, Protection)

!9ન 5(ક) OR [7 ગુણ]  
SMPS ના �લાેક ડાયાWામ દાેરા ેઅને સમUવાે

જવાબ:
SMPS (v[ચ માેડ પાવર સsાય) v[iચ> ગ રે�યુલેટસEનાે ઉપયાેગ કરીને વીજળી શ��ને કુશળતાથી �પાંતCરત કરે છે.

�લાેક ડાયાWામ:
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EMI 0ફSર: AC ઇનપુટમાંથી નાેઇઝ દૂર કરે છે

રે./ફાયર: AC ને અનરે�યુલેટેડ DC માં �પાંતCરત કરે છે

b\lચ> ગ સ0કV ટ: DC ને ઉm C�;Hી (20-100 kHz) પર ચાેપ કરે છે

ટH ાeફાેમ'ર: અાઇસાેલેશન અને વાેfેજ �પાંતરણ ]દાન કરે છે

અાઉટપુટ રે./ફાયર: હાઈ-C�;Hી AC ને ફરીથી DC માં ક/વટE  કરે છે

અાઉટપુટ 0ફSર: DC અાઉટપુટને �ૂથ કરે છે

ફીડબેક સ0કV ટ: રે�યુલેશન માટે અાઉટપુટનુ ંમાેCનટCર>ગ કરે છે

કંટH ાેલ સ0કV ટ: ફીડબેકના અાધારે v[iચ> ગ અેડજa કરે છે

મેમરી ટH ીક: "ERST-FOFC" (EMI filter, Rectifier, Switching, Transformer, Feedback, Output rectifier, Filter, 
Control)
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